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INTRODUCAO i

A SBA (Santa Barbara Amorphous), € um material com elevada
area superficial e com estrutura ordenada de poros. Seu diametro esta
na faixa dos mesoporos e apresenta apreciavel volume de poros. Os
materiais do tipo SBA-15 tém poros em torno de 6 nm de diametro e
area superficial superior a 700 m?gl. Tendo em vista estas o6timas
caracteristicas texturais e a possibilidade de utiliza-los como suporte, a
SBA-15 pode ser uma excelente alternativa para abrigar espécies ativas
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visando fotocatalise. g _ Figura 1: Difratograma da amadstté& Bi/SBA-15 em alto angulo.
A proposta deste trabalho €& desenvolver um fotocatalisador
usando como suporte SBA-15, que serd modificado com i - oisea i AP At
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£ ] < 500
METODOLOGIA g o | 2
Sintese de SBA-15: et 11 A E &
1 O

[any
o
o

0.0
-0.1
é 4 6 8 10 ' ' ' ' ' ' : ' \ ' '
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Didametro de poro (nm)
P/PO

o

Pluronic Estufa + Filtracgo Figura 2: Curvas de distribuicdo do tamanho de poros (A) da SBA-15, Bi/SBA-15 e Ti/SBA-
+ 15 e isotermas de adsorcao/dessorcao de N, (B)
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BENY SBA-15 Assim como ocorre com o bismuto, as modificaces da SBA-
TEOS Caloagopa IO 15 com titanio também acarretam na diminuic&do tanto de seus poros

quanto de sua area superficial (Figura 2A). As curvas de

adsorcao/dessorcao de N, da SBA-15 antes da adicao dos

semicondutores revela uma estrutura mesoporosa (Figura 2B) com

um diametro maximo de aproximadamente 6,13 nm (Tabela 1).
TABELA 1: Diametro de poro e area superficial das amostras.
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o | AcimAoor MecANICO TiI/SBA 1 5,1 700
i Bi/SBA 1 5,48 470
¥ ¥ i | Bi/SBA 2 6,19 285
Bi/SBA 3 6,2 399
Nitrato de bismuto SBA Ativada BI/ISBA 4 6,7 818
(Il pentahidratado + Ti/Bi/SBA 1 4’3 401
if Tol _ 3
H20 N\ o'ieno Pelos resultados obtidos nos testes fotocataliticos (Tabela 2)
RS NN &\ Isopropéxidode titanio  chegamos em uma inconsisténcia nos resultados da adsorcao, uma
vez que quanto maior a area superficial maior deveria ser a taxa de
adsorcao visto existem mais sitios disponiveis para serem ocupados
Estufa 8 Calcinacéo a na superficie do fotocatalisador. Percebemos a degradacéo é maior
550 °C nas amostras Ti/Bi/SBA 1 e BI/SBA 4 com concentracao de 1,5g.L%;
Lavagem Estufa / Calcinagéio a uma maior guantidade fjos semimetais na amﬁ)stra de Ti/BI/SBA 1
tolueno,agua e éter 500 °C pode explicar sua maior taxa de degradacao enquanto que a

diminuicao desta taxa quando aumentamos a concentracao da

Bi/SBA-15 giigo
cEniifgogap amostra Bi/SBA 4 pode indicar que chegamos ao nivel de saturacao,
e um aumento da concentracao nao leva ao aumento da atividade

_ fotocatalitica e sim na sua diminuicao.
TI/SBA-15 TABELA 2: Dados dos ensaios fotocataliticos das amostras Ti/Bi/SBA 1 e Bi/SBA 4 em radiacéo

visivel e diferentes concentracoes

As amostras foram caracterizadas por difracdo de raios X e analise
textural por isotermas de adsorcao e dessorcao de N,. A atividade

fotocatalitica das amostras foi determinada em um reator batelada Ti/BI/SBA 1 1,2 29 27
encamisado, irradiado por uma lampada de vapor de mercurio de 125 W Ti/Bi/SBA 1 1,2 30 27
(G E) no caso do visivel e no caso do ultravioleta, usou-se uma lampada Bi/SBA 4 15 9 33
de deutério como fonte de radiacao. Bi/SBA 4 15 30 28
RESULTADOS Bi/SBA 4 1,6 24 12

A difracao de raios X foi utilizada para avaliar a ordenacao Bi/SBA 4 1,6 24 10
hexagonal dos poros dos materiais antes e apods a adicdo dos CONCLUSAO
semicondutores. As amostras apresentam 0s trés picos caracteristicos Sintetizou-se um material mesoporoso a base de silica o qual foi
do material do tipo SBA-15, onde 0 pico mais Intenso corresponde a modificado com bismuto e titanio. As amostras foram caracterizadas e
inha de reflexao do plano (100), os outros dois picos de menor evidenciou-se que os semicondutores distribuiram-se uniformemente
Intensidade sao atribuidos as reflexdes dos planos (110) e (200), que nos poros da SBA-15.
sao associados ao arranjo hexagonal de poros ordenados do material. Considerando os resultados obtidos as SBA-15 modificadas
Foi comprovado tambem que os picos mantiveram-se Inalterados mostram-se promissoras para o desenvolvimento de fotocatalisadores.
mesmo apos a adicao de bismuto e titanio mostrando que a organizagao Os testes fotocataliticos realizados ndo evidenciam atividade

da estrutura se manteve apos a modificacdo do material. Em angulos
superiores a 10° ha o surgimento de picos correspondentes aos
semicondutores utilizados. O difratograma da SBA modificada com AGRADECIMENTOS

bismuto em alto angulo (Figura 1) apresenta um pico em pioE4DesE DCNPQ
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aproximadamente 30°. T e

fotocatalitica das amostras.




